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摘要(译)

本发明公开了一种AMOLED显示器件及其子像素结构的制备方法，通过
在子像素的制备中变更共振腔调整层的金属掩膜版，以形成具有不同厚
度共振腔调整层的子像素，进而在一个像素单元中增加淡蓝色子像素结
构和橘色子像素结构，以形成包含纯蓝色子像素、纯红色子像素、纯绿
色子像素、淡蓝色子像素和橘色子像素的像素单元，并在相邻的两个像
素单元中共用相邻的两个子像素，进而形成AMOLED显示器件，以有效
降低显示屏功耗，并同时还能维持AMOLED显示器件原有的高色彩饱和
度。
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